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Sintese de pds de oxiapatita La9.56(Si04)602 para aplicagdo como eletrélito em SOFC
utilizando diferentes precursores de silica
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O uso de YSZ (Ytria Stabilized Zirconia), como eletrélito em SOFC (Solid Oxid Fuel Cell), impoe
uma temperatura de operacdo na faixa de 900-10000C. Para transpor esta desvantagem de
operar em altas temperaturas, outros eletrélitos estdo sendo pesquisados. Os estudos mais
recentes revelam que os compostos a base de terras raras, com estrutura oxiapatita, sdo
indicados para eletrélitos em SOFC para operacdo em temperatura intermedidria. Dentre estes
compostos, os de estrutura oxiapatita, [Ln10(X04)602+y] (X=Si or Ge) é um potencial
candidato para substituir o YSZ, devido a sua alta condutividade em temperaturas
relativamente baixas (7000C). Este trabalho propde o método sol gel para sintetizar
La9.56(Si04)6)02 utilizando como precursor de silica, o silicato de sddio e TEOS. Os produtos
obtidos por essas duas rotas foram caracterizadas e comparados. Técnicas de analise, tais
como DRX, TGA-DTA, BET e MEV foram utilizadas para caracterizacdo dos compostos
sintetizados. A fase oxiapatita foi obtida a 9000C.
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